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1 2 3 4 1 2 3 4 лк.лб.см.лк.лб.см.лк.лб.см.лк.лб.см.

1 5 6 8 9 11 12 13 14 20 21 22

М.1 4 5 5 5 2 1 350 330 570 270 12 36 9 27

М.1.1 195 60 105 30 4 5 5

-1 90 30 45 2 2 1 2 2

2 105 30 60 30 2 2 1 3 3

М.1.2 180 60 4 4 4

180 60 4 4 4

-1 90 30 2 4 2 2

2 90 30 2 4 2 2

М.1.В.1 105 30 45 30 4 3 3

1 105 30 45 30 4 2 2 3 3

105 60 45 30 3 3

М.1.В.2 2 105 60 45 30 4 3 3

765 180 315 180 21 21

М.1.В.3 1 60 15 30 30 1 1 2 2

М.1.В.4 1 60 15 30 30 1 1 2 2

М.1.В.5 1 60 15 30 30 1 1 2 2

М.1.В.6 1 45 15 15 1 1 1 1

М.1.В.7 105 30 45 30 3 3

1 45 15 15 1 1 1 1

2 60 15 30 30 1 1 2 2

М.1.В.8 90 30 2 2

1 45 15 2 1 1

2 45 15 2 1 1

М.1.В.9 2 60 15 30 30 1 1 2 2

М.1.В.10 2 60 15 30 30 1 1 2 2

М.1.В.11 2 45 15 15 1 1 1 1

М.1.В.12 2 45 15 15 1 1 1 1

М.1.В.13 3 45 15 2 1 1

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Московский физико-технический институт (государственный университет)" Квалификация  Магистр

  У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н  Нормативный срок обучения   2 года

Действует с 2017 г.

Направление: 03.04.01 - Прикладные математика и физика

Ректор Магистерская программа: 010943-Физика и технология наноэлектронных 

приборов

Факультет физической и квантовой электроники

кафедра микро- и наноэлектроники

№
  
п

о
 п

о
р

я
д

к
у

Наименование дисциплин

Форма итогового контроля по 

семестрам

ч    а    с    о    в

К
у
р

с
о

в
ы

е
 и

 к
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е
 

р
а
б

о
т
ы

    ч   а   с   о   в     в     

н   е   д   е   л   ю

В
С

Е
Г

О
 Ч

А
С

О
В

Зач.единицы

В
с
е

го
 н

а
 о

б
у
ч

е
н

и
е и з   н и х

Ч
а
с

о
в

 н
а

 п
о

д
го

т
о

в
к
у
 и

 

с
д

а
ч

у
 э

к
з
а
м

е
н

о
в

Распределение по 

курсам и семестрам

В
с
е

го

Б
а

з
о

в
ы

е

В
а
р

и
а
т
и

в
н

ы
е
 

П
р

а
к
т
и

ч
е
с

к
и

е
 

з
а
н

я
т
и

я
,с

е
м

и
н

а
р

ы
, 
у

п
р

а
ж

н
. 
и

 т
.п

.

П
р

а
к
т
и

к
и

С
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

1 курс

Экзамены

Дифф.  

зачеты 

 ("-" - 

простые)

Г
о

с
у

д
а
р

с
т
в

е
н

н
а

я
 а

т
т
а
с
т
а

ц
и

я

В
с
е

го
 

а
у

д
и

т
о

р
н

ы
х
 

з
а
н

я
т
и

й

Л
е
к
ц

и
и

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 

з
а
н

я
т
и

я

2 курс

1 сем.  

15 нед.

2 сем.  

15 нед.

3 сем.  

15 нед.

4 сем.  

15 нед.

2 3 4 7 10 15 15 17 18 19

Дисциплины (модули) 780 450 23 25 4 1 620

История, философия и методология естествознания 90 30 225

45 15 90

45 15 135

Иностранные языки 120 120 180

Иностранный язык по выбору для магистратуры 120 120 180

60 60 90

60 60 90

Современные проблемы естествознания и устойчивого 

развития 60 30 135

Теоретическая физика по выбору для магистратуры 60 30 135

Факультетские дисциплины 60 135

Современные проблемы электроники 60 135

Профильные дисциплины 450 270 945

Технология микроэлектроники на базе сложных 

полупроводниковых соединений 30 15 90

Проектирование аналоговых микросхем 30 15 90

Системы автоматизированного проектирования приборно-

технологического базиса 30 15 90

Основные технологические процессы микро- и 

наноэлектроники 30 15 45

Физика полупроводников и процессов в 

монокристаллическом кремнии 60 30 135

30 15 45

30 15 90

Семинар по современным проблемам микроэлектроники 60 60 90

30 30 45

30 30 45

Основы схемотехники сверхвысокочастотных микросхем 30 15 90

Интеграция технологических процессов микро и 

наноэлектроники 30 15 90

Физика дефектов в технологии микро и наноэлектроники 30 15 45

Математическое моделирование микро- и наносистем 30 15 45

Квантово-химическое моделирование в наноэлектронике 30 30 45
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2 курс

1 сем.  

15 нед.

2 сем.  

15 нед.

3 сем.  

15 нед.

4 сем.  

15 нед.

2 3 4 7 10 15 15 17 18 19

М.1.В.14 2 45 15 15 1 1 1 1

М.1.В.15 3 45 15 15 1 1 1 1

М.2 1 1 1 1 3 465 3 465 77 77

М.2.В.1 4 1 170 1 170 26 26

М.2.В.2 2 295 2 295 51 51

1 630 630 14 14

2 540 540 12 12

3 1 125 1 125 25 25

М.3 1 1 255 255 60 7 7

М.3.1 3 3 105 105 30 3 3

М.3.2 4 4 150 150 30 4 4

Ф.1 1 1 1 435 90 60 210 60 11 11

Ф.1.В.1 1 2 2 435 90 60 210 60 3 2 2 3 2 3 11 11

4 5 6 6 3 1 Обяз. 5 070 330 3 465 825 330 12 120 16 104

1 1 1 Фклт. 435 90 60 210 60 11

1 1

Проектирование микроэлектронных изделий с 

топологическими нормами до 90 нм 30 15 45

Фотонные интегральные схемы 30 15 45

3 465

Преддипломная практика 1 170

Практики

Научно-исследовательская работа 2 295

630

540

1 125

315

Государственный экзамен по направлению подготовки 135

Государственная итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы 180

Факультативы 225 75 7 8 495

Военная подготовка 225 75 495
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:

Количество экзаменов 

и зачетов Распределение часов по видам занятий

Распределение 

аудиторных часов в 

неделю по семестрам

ГИА
Распределение 

зачетных единиц по 

годам и семестрам

Всего 

часов

Всего 

зачетных 

единицЭкзамены Зачеты

Фиксированные (без ГИА) 780 450 23 25 4 5 400

Факультативы 225 75 7 8 495

60 60

30 30 30 30


